
ＮＥＣブース内オープンセミナー（概要、スケジュール） 
                                                   

No. セミナー名称 概要 

A 

NEC のシリコンフォトニクス技術 

への取組み 

光通信用デバイスの次世代技術としてシリコンフォトニクス

技術が注目されています。ＮＥＣでは、光通信用デバイスの高

速化、小型化、低消費電力化、機能集積化に必須の技術として

研究開発に取り組んできました。本セミナーでは、製品化目前

となったシリコンフォトニクス技術の動向について紹介いた

します。同時にＮＥＣが製品化に向けて注力している基幹系Ｗ

ＤＭ伝送用光デバイスへの適用例を紹介いたします。 光デバイス統括部 

B 

シリコンフォトニクス技術を適用 

した ICR のご紹介 

光通信用デバイスの小型化に有効なシリコンフォトニクス技

術を適用した Micro ICR について紹介いたします。現在 OIF で

標準化に向けて議論されている Micro ICR は、90 度ハイブリッ

トミキサーの小型化が必須であり、同時に偏波分離、VOA、モ

ニター機能を搭載することが必須となっています。本セミナー

では、シリコンフォトニクス技術を応用した Micro ICR の特徴

について紹介いたします。 光デバイス統括部 

C 

シリコンフォトニクス技術を適用 

したチューナブル光源とその応用 

デジタルコヒーレントシステムに必須の狭線幅チューナブル

光源をご紹介いたします。外部共振器にシリコンフォトニクス

技術を採用し、従来マイクロオプティクスで実現している外部

共振器の小型化を実現しました。シリコンフォトニクス技術の

適用により、小型・低消費電力で波長安定性に優れたチューナ

ブル光源を実現しました。本セミナーでは、本技術の応用例と

して小型 TLS モジュール、外部変調器と一体化した ITTX につ

いて紹介いたします。 
光デバイス統括部 

D 

次世代デジタルコヒーレントトラン 

シーバのご紹介 

100G デジタルコヒーレントシステムは、基幹系 WDM システムへ

の本格導入期に入り、今後メトロ系 WDM システムへの本格導入

が期待されています。NEC では、これら市場動向を踏まえ、小

型・低消費電力の 168pin MSA 準拠トランシーバ(Gen.2)、

Coherent CFP2 等の次世代製品の開発を進めています。本セミ

ナーでは、これら次世代デジタルコヒーレントランシーバの特

徴について紹介いたします。 光デバイス統括部 

E 

フレキシブルな光ネットワーク実現を 

支える光通信技術の動向 

100Gデジタルコヒーレントシステムの実用化が進み、デジタル

信号技術によって、光ネットワークのこれまでにないフレキシ

ビリティが提供されようとしています。本講演では、フレキシ

ビリティと大容量の両立を支えるデジタルコヒーレント技術

と光スイッチング技術を中心に、技術動向とNECの取り組みに

ついて紹介いたします。 グリーンプラットフォーム研究所 

 
 

No. 時間 4/16 (水) 4/17 (木) 4/18 (金) 

1 11:30-12:00 A C E 

     

2 13:00-13:30 B B A 

     

3 14:00-14:30 E E B 

     

4 15:00-15:30 C A C 

     

5 16:00-16:30 D D D 
 
※展示、セミナー内容は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。


